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Поправка

В статье, опубликованной в журнале
”
Физика и техника полупроводников“, 2021,

том 55, вып. 12, на с. 1163 была допущена ошибка в подписи к рисунку 1 (перепутаны
номера кривых, изображенных на рисунке).

Было:

Рис. 1. Зависимость магнитной восприимчивости χ‖ от температуры для
различных значений x в составе кристаллов твердого раствора (Bi2−xSbx)Te3:
1 — 1.4, 2 — 1.2, 3 — 1.0, 4 — 0.8, 5 — 0.5, 6 — 0.2. Восприимчивость измерялась
в поле 10 кЭ.

Должно быть:

Рис. 1. Зависимость магнитной восприимчивости χ‖ от температуры для
различных значений x в составе кристаллов твердого раствора (Bi2−xSbx)Te3:
1 — 0.2, 2 — 0.5, 3 — 1.2, 4 — 1.0. Восприимчивость измерялась в поле 10 кЭ.
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